










































































































































专利名称(译) 液晶显示装置，半导体装置和电子设备

公开(公告)号 US20160154283A1 公开(公告)日 2016-06-02

申请号 US14/957746 申请日 2015-12-03

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所有限公司.

[标]发明人 KIMURA HAJIME

发明人 KIMURA, HAJIME

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/1362 H01L29/786 G02F1/1337 G02F1/1335 H01L27/12 G02F1/1368 G02F1/1333

CPC分类号 G02F1/134309 G02F1/1368 G02F1/136286 G02F1/133345 G02F1/1337 H01L29/78696 G02F1
/133514 H01L27/1225 H01L27/1255 H01L27/124 H01L29/7869 G02F1/136213 G02F1/1303 G02F1
/1343 G02F1/134363 G02F1/1362 G02F2001/134372 G02F2001/136231 H01L23/48 H01L27/1214 
H01L29/40 G02F1/13439 H01L2924/0002 H01L2924/00

优先权 2006105618 2006-04-06 JP

其他公开文献 US9958736

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

液晶显示装置包括岛状第一半导体膜 102 ，其形成在基底绝缘膜 101 上
并且其中源 102 d ，沟道形成区域 102 ，并且漏极 102 形成;第一电极 
102 ，其由与第一半导体膜 102 相同的材料形成，作为源 102 d 或者漏
极 102 在基底绝缘膜 101 上形成;第二电极 108 ，其形成在第一电极
102b上，并包括第一开口图案 112 ;液晶 110 ，其设置在第二电极108
上。
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